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BF 470
BF 472

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

mit Komplementhirtypen BF 469 / BF 471
fiir Video-B-Endstufen in FS-EmpfEngern

sowie fiir NF=Endstufen mit hoher Speisespannung

ra—T1 8 g -
Mec ische Daten:

GehBuse: Kunststeff, S50T-32
( JEDEC TO0=126)

Der Kollektor ist mit der
metallischen Montagef]lEche
leitend verbunden,

Majangaben in mm.
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Eurzdatent BF 470 BF 472
Kol lek tor-Sperrspannung =--IJ[:H g = max. 250 300 vV
Eollektor-Emitter-Sperrspannung -IJ“ g ™ max. Jo00 v
-IJ[:E g = Bax. 250 v
Kollektorstrom, Scheitelwert 'II: N = max. 100 md
Gesamtverlustleistung bei 'ﬂ. -{: ll-tnl: rtut = BAX. 1,8 W
Sperrschichttemperatur -lJ = mAX. 150 %¢
Gleichstromverstirkung
bei =U__ = 20 V, =I_ = 25 mA B 2 50
CE [H
Transit-Frequenz 3
bei -Uﬂ'! = 10 ¥, -IL’: = 10 md 11, = a0 MHz
EKollektor=Emi tter-HF-Re ru,ps.m:w
bei -lc = 25 mA, IvJ = 1507C -"CE sat HP = 20 v
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Absolute Grenzwertes (glltig bis 8, '“} BF 470 BF 472
KEollektor-Sperrspannung bei Il = 0z -Uc' g = max. 2560 0 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung
i-il].-E.T kil —U“l-nz. Jo0 v
bei I! = 02 -trc. o ™ max. 250 v
Emitter-Sperrspannung bei Il: = 01 -U“ o ™ max. 5 ¥
Kollektorstrom, Mittelwert: -II'.-' AV = max. 50 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ic M = max. 1040 mi
Gesamtverlustleistung bei }G 5 114"¢y !tut = BAX. 1,8 L]
Sperrechichttemperaturs II-J. = max. 150 %
Lagerungstemperatur: 'H = min. -5 *c
» = max. 150 “c
Wirmewiderstand:
svischen Sperrschicht und Nomtageflkches Ry o = 20 K/
gwischen Sperrschicht und Umgebung: 1]I .'th u E 100 E/W
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1} Transistor mit 4 sm langen Anschluldrihten
auf Leiterplatte mit 1 cm® Eupferflliche fiir den Kollektoranschluf
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Kenowertes be i lJ = 25”C, sofern micht anders angegeben

Kellektor-Reststrom

be i IE = 0, -Uc‘ = 200 Vi

Eollektor-Emitter-Reststrom o
bei E“ = 2,7 kQ, 'UE! = 300 V, ‘J m 150 Cs

Emi tter-Restatrom
bei IC = 0, -UEH = 5 Vi

Gleichstromverstirkung

bei -UEE = 20 V, _IE = 20 mAs
Transit=Frequenz

bed AECE = 10 V¥, _]C = 10 mA, f! = 35 MHz:
Eollektor-Emitter-HF-Res tspannung 1]

bei -[C = 20 mA, QJ = 1807C:

Riickwirkungskapazitit

bei =U_. = 30 ¥, IG

oE = 0; f = 1 MHzg

£
“Iep o S 10
-1 S 10 pa
CE R
-1 S 10 pa
EB O
B 2 50
>
fT = GO MHz
“Veg sat i = 20V
<
c12| = 1,8 pF

1} Die Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-Nestspannung UCE ant HF ist disjenige
Kollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer praktischen Schaltung die

Kleinsignalverstiirkung auf 80 % des Wertes bei U

CE = 50 V abgesunken istj

Eine weitere Erniedrigung wen ch ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-

rungen.
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